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PATRIOT SIGNATURE 8GB 3200MT/S

Cena celkem: 1 542 Kč
 (bez DPH: 1 274 Kč)
Běžná cena: 1 696 Kč
Ušetříte: 154 Kč
Kód zboží: PAMPAT2297
Part No.: PSD48G320082S
Záruka: 120 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Patriot Signature 8 GB 3200 MT/s

Operační paměť DDR4 SODIMM pro notebooky s kapacitou 8 GB a frekvencí 3200 MT/s.

Paměťový modul z řady Patriot Signature Line představuje spolehlivé řešení pro upgrade výkonu přenosných počítačů.
Díky DDR4 technologii a frekvenci 3200 MT/s (PC4-25600) poskytuje vyšší přenosovou rychlost dat oproti starším
generacím. Modul je navržen ve formátu 260pin SODIMM, který je standardem pro notebooky a kompaktní počítače.

Paměť pracuje s napětím 1,2 V, což zajišťuje nižší spotřebu energie a menší zahřívání ve srovnání s DDR3 moduly. Každý
modul prochází 100% testováním a splňuje přísné průmyslové standardy kvality. Kompatibilita je zajištěna s aktuálními
platformami Intel i AMD.

Kapacita 8 GB v jednom modulu pro snadný upgrade notebooků
Frekvence 3200 MT/s (PC4-25600) pro rychlý přenos dat
Časování CL22-22-22-52 optimalizované pro běžné použití
Nízké napětí 1,2 V snižuje spotřebu energie a zahřívání
Non-ECC Unbuffered technologie pro standardní notebookové platformy
Oboustranný modul (double-sided) s 260pin SODIMM formátem
Provozní teplotní rozsah 0 až +85 °C pro spolehlivý provoz
Certifikace RoHS pro ekologickou bezpečnost

Kompatibilita a použití
Modul je kompatibilní se všemi aktuálními notebookovými platformami Intel a AMD podporujícími DDR4 paměti. Vhodný pro
upgrade starších notebooků nebo jako náhrada stávající paměti za výkonnější variantu.



Kvalita a testování
Každý modul řady Signature Line prochází přísným testováním všech komponent včetně finálního testování kompletního
modulu. Výrobce certifikuje každou součást, aby byla zajištěna maximální kompatibilita, kvalita a spolehlivost.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 8 GB (1× 8 GB)
Typ paměti: DDR4 SODIMM
Frekvence: 3200 MT/s (PC4-25600)
Časování: CL22-22-22-52
Napětí: 1,2 V
Technologie: Non-ECC Unbuffered
Formát: 260pin Small Outline Dual In-Line Memory Module
Provedení: oboustranný modul (double-sided)


